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1 5592 RESOLUCION de 15 de julio de 2003, de la. Universidad de Almeria, por la que se establece el plan de estudios del titulo de Ingeniero
de Materiales.

Homologado por el Consejo de Coordinaciéon Universitaria, por Acuerdo de la Comisién Académica de fecha 17 de junio de 2003, el plan de estudios
conducente al titulo de Ingeniero de Materiales de esta Universidad, segin establece el Real Decreto 1678/1994, de 22 de julio, de Directrices Generales
Propias, queda configurado conforme aparece en el anexo a esta Resolucion.

Almeria, 15 de julio de 2003.—El Rector, Alfredo Martinez Almécija.

ANEXO 2-A  Contznido del plan de estudios

UNIVERSIDAD| DE ALMERIA

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL TITULO DE

INGENIERO DE MATERIALES

1. MATERIAS TRONCALES
Cielo | Curse/ Denominacion Asignaturas ea fas que la Crédites-anuales Breve descripeion del contenido Vinculacion a dreas de
Cuatri Universidad, en su case, Totales Tedricos Practices conacimiento
organiza/diversifica la materia
troncal
2 1 I (Comportamiente Electrnico, Comportansiento Electronico de los [ 4,5 (3,5T+1A) L5 {(1T+0,5)  {Fundamentos Cudnticos. Electrones en Salidos:  |Ciencia de los Materiales ¢
Térmico y Optico de los Materiales| Materiales Bandas de Energia. Superficies de Fermi. Ingenieria Metalirgica.
Nanacstruturas y sistenas ce baja Elcctromagnetismo. Elcctronica
dimensionalidad. Materiales Conductores. Fisica Aplicada. Fisica dc la
Matenales Semiconductores. Materiales Materia Condesada. Ingenierfa
Dieléctricos, Materiales Magnéticos. Materiales | Eléctrica. Optica. Quimica Fisica.
Superconductores. Tecnotogia Blectrdnica
2 1 il Comportansiente Térmico y optice de los [ 4.5 (35T+1A) L3 (1T+0,5)  {Propiedades Opticas. Fundumentos Ciencia de los Matertales ¢
Materiales Termodinamicos y Estadistcos. Propicdades Ingenieria Metahirgica.
Térmicas. Fonones. Vibraciones reticulares. Electromagnetisme, Electrdnica
Fisica Aplicada, Fisica dc la
Materia Condesada. Ingenieria
[iéctrica. Optica. Quimica Fisica.
‘Tecaokogia Electronica
4 1 A [Comportamicnte mecanico de los - [Comportarvicata mecnico de los 9 a 3 Termamecdnica de Medios Continuos Clencia de los Matertales ¢
materiales materiales Elasticidad y Viscoelasticidad. Aspectos Ingenieria Metalirgiva, Fisica
Macrascopicos y Microsedpicos. Plasticidad y - [Aplicada. Fisica de la Materia
Viscoplasticidad. Aspectos Macroscopicos y Corkdensada. Ingenieria Mecénica.
Microscapicos. Mecanica de la Fractura: Mechnice de Medios continuos y
Criterios de ruptura. Fisuras Suberiticas. Teoria de Estructuras.

2 1 A |Estrucmra de los materiales Estructira de los materiales 9 6 (3T+1A) 3(2.5T+).5A) |Simetria en salides. Tipos de Enlace. Estrucrura  {Cicncia de los Materiales ¢
Cristalina.. Estructura Polinérice, Solidos no Ingenieria Metalirgica.
cristalinos. Defectos puntuales, Dislocaciones y - [Cristalografia y Mineralogia.
Superficies. Caracterizacion estructural, Fisica Aplicada. Fisica de la

Materia Condensada, Quimica
Fisiva, Quimicy Inorgdnica
Quimica Orgdnica.
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ANEXO 2-A  Contenido del plan de estudios

UNIVERSIDAD] DE ALMERIA

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL TITULO DE

{

INGENIERO DE MATERIALES

1. MATERIAS TRONCALES
Ciclo Cursof Denominacién Asignaturas en las que Ia Créditos-anuales Breve descripcion del contenide Vinculacion a dreas de
Cuatri Universidad, en su caso, Totates Tedricos Practicos conocimiento
organiza/diversifica fa materia
troncal

2 2 A Transformacién de Fase 9 6 {5T+1A) 3(2,5T+0,5A) |Difisién. Diagramas de Fase. Transformaciones |Ciencia de Jos Materiales ¢
e Fase. Téenicas de caracterizacion Ingenieria Metaldrgica.
microestructural. Ctistalografia y Mineralogia.

Fisica Aplicada, Fisica de fa
Materiz Condensada. Quimica
Fisica Quimica Inorgdnica.
Guimica Organica.
2 1 A |Ovtencion, Seleccion, Procesado y {Obtencitn y Seleceion de los Materiales. 9 6 (4T+2A) 3QT+1A)  [Fisico-Quimica de Procesos. Obtencion y Disefio [Ciencia de los Materiales ¢
Utilizacion de Jos Materiales. de Materiales: Metalurgia extractiva. Ingenicria metalirgica. Ingenieria
Consolidacion de polvos. Triturade de Mecanica. Ingenieria de los
materiales. Polimerizacidn. Preparacién de Procesas de Fabricacién. Ingenieriy
materiales solidos inerganicos. Tratamientos Quimica,
superficiales. Tratamientos trmicos.

2 2 A Pracesado y wtilizacion de los Materiales G [ 3 Procesado y fabricacién: tenicas de conformade. JCleneia de los Materiales ¢
Téenicas de unién. Caracterizacion mediante ingemieria metalirgica. Ingenieria
ensayos mecanicos. Caracterizacion de defectos. |Mecdnica. Ingenieria de los
Téenicas de ensayo. Comportamiento en Servicio|Frocesos de Fabricacidn. Ingenieria
y Deteriora. Envejecimiento, fragilizacion, [{Quimica.
corTosion, proteceion, y desgates. Calidad y
Mantenirniento. Reciclado. Ingenierfa Ambiental
y Seguridad.

2 2 1 {Procesos [ndustriales: Economiay [Procesos Industriales: Economiay 3 4.5 1,5 Economia de los Procesos Industriales. Sistemas [Evonomia Aplicada. Tngenieria de

Organizacion. Organizacion. Integrados de Produceién y Disefio, Modelado y [los Procesos de Fabricacion,
Simulacién de los Procesos y Sistemas Organizacion de Empresas.
Industriales.
2 2 1 |Proyectos Proyectos 6 4,5 1.5 Metodologia. Organizacion y Gestion de Ciencia de los Materiales e
Proyectos. Notmativas. Ingenieria Metalirgica. Ingenieria
M Ingenieria de fos
Procesos de Fabricacién. Ingenieria)
Quimica. Proyectos de Ingenierfa
ANEXO 2z-A  Contenido del plan de estudios UNIVERSIDAD[ DE ALMERIA |
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL TITULO DE
INGENIERO DE MATERIALES ]
1. MATERJIAS TRONCALES
Ciclo Curso/ Denominacién Asignaturas en las que la Créditos-anuales Breve descripcion del confenido Vinculacion a dreas de
Cuatri Universidad, en su ¢aso, Totales Tedricos Practicos conoecimiento
organiza/diversifica la materia
troncal
2 z A Tecnologia y Aplicaciones de los  [Muteriales Naturales y Cerdniicos 12 75(6,5T+1A) | 4,5 (4T+0,5A) {Caructeristicas especificas de Ja relacion entre  [Ciencia de fos Materiales e
Matcriales estructuras y propiedades. Criterios de seleccion |lngenieria Metaltrgica. Ingenieria
v pracesado. Utilizacidn y Nonmativa: Materiales [Mecinica. Ingenieria Quimica.
Naturales (Mirmol), Cerdmicos, Metalicos, Cuimica Organica.
Compuestos y Otros Materiales.
2 2 1 Materiales Poliméricos 9 & (ST+1A) 3 (2,5T+0,3A) [Caracteristicas especificas de Ja relacion entre Cienciu de los Materiales €

estructuras y propiedades. Criterios de seleccion
v procesado. Utilizacion y Normativa: Materiales
Polimeros. Estabilizacion. Reciclado.

tngenigria Metal(irgica. Ingenieria
[Mecinica. Ingenieria Quimica.
Quimica Orgénica.
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UNIVERSIDAD| DE ALMERIA ]

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL TITULO DE

| INGENIERO DE MATERIALES

2. MATERIAS OBLIGATORIAS

Ciclo Curso/ Denominacibn Créditos-anunales Breve descripeion del eontenido Vinculacién 4 dreas de
Cuatri Totales Tedricos Pricticos congcimienty
2 i 18 {Teonicas de Andlisis de Materiales 1.3 6 1,8 Métaclos espectrasedpicos de absoreion, emision y diftaceion, Quinica Analitics
Microscopia electrénica de transmisidn y de barride. Metodos
térmi Métodos cromatograficos. Otros métodos de
caracterizacion.
2 2 It |Provecto Fin de Carrera 6 0 & Desarrollo y defensa de un proyecto de Ingenicria de Materiales Tadas tas dreas del Titulo
ANEXO 2-A  Contenido del plan de estudios UNIVERSI DAD[ DE ALMERIA
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL TITULO DE
[ INGENIERO DE MATERIALES
3, MATERIAS OPTATIVAS
Cicle Denominacion Créditos-anuales Breve descripeién del contenido Vinculacién a dreas de
Totales Tedricos Pricticos conocimients
2 Automatizacion de Sistemus de Fabricacién 6 43 1.5 Teoria de control awtomético. Automatizacian de procesas y sistemas de Ingeniesia de Sisternas y Automatica
fabricacion, Autbmatas programables. Control aumérico. Robética Industrial.
Sistenias de fabricactén flexible.
2 Biomateriales & 4,5 1,5 Sintesis ¥ caracterizacion de materizles orgénicos avanzados, Materiales Quimica Organica
poliméricos avanzados. Biomateriales y aplicacionoes. Maleriales
supramoleculazes. Sensores Moleculates.
2 Caloulo Numérico 9 6 3 Métodos de intcgracion. Resolucion de ecuaciones diferericiales. Anglisis Matemdtico, Matematica
Aplicada.
2 ‘Complementios de Fivica [ 4.5 LS Dinamica de fluidos, Mecdnica andlitica, Relatividad especial, Fisica Aplicada
2 Cristalografia 4,5 3 1,5 Cristalografia geométrica, Uristaloguimica. Cieodindmica Externa, Petrologia v
(eoguimica
2 Direccion Esteatégica de la Calidad y ¢l Medio 4.5 3 1.5 La direccion estratégica de la cmpresa. La gestion de la calidad total Organizacion de Empresas
Ambicnte concepeion y herramientas. Sistemas y modelos de Ja calidad. La gestion de
recursos humanos para la calidad, La empresa v el desarrollo sostenible.
Calidad, gestidn ambiental v resultados
2 [Yiseiio de Equipos ¢ Instalaciones 7.5 4.5 3 Comportamienta de fos materiales. Corosion. Inspeceitn de materiales. Disciho [Cioncia de 1os Materiales © Ingenieria
de plamtas de proceso. Bsealoda. Metaldrgica, Ingenmieria Mecanica,
Ingenieria Quimica, Mecanica de los
Medios Centinuos y Teoria de Estructuras
2 Fconomia y Organizacién Industrial 6 45 1,5 La empresa. Conceplos bisicos de mieroeconomia, Téonicas de Organizacion  [Economia Aplicada, Organizacion de
Industrial. Eampresas
2 Electroguimica Industrial A 4.5 LS Termodinimics y cindtica de las reacciones electroquiniicas. Pilas Quwimica Fisics
electroquimicas: primarias, secundarias v de combustible. Procesos
electroguimicos industriales. Electroguimica de la corrosian,
2 Fvaluacion Econdmico-Einancicro de proyectos 4.5 3 1.5 Evaluacion de la viabilidad econdmico-financiera de proyectos mediante la Economia Financiera v Contabilidad
claboracion y estudio de up plan financicro global,
2 Expresion Urafica G 3 3 Técnicas de Representacidn, Aplicaciones normalizadas, Disefio asistido por  [Expresion Grafica de a Ingenieria
‘Ordenador,
2 Fisica do sisfemas cofoidales 6 45 13 Propicdades cléctricas de interfases. Caractenizacion electrocinélica. Fisica Aplicada
Estabilidad coloidal de suspensiones. Téenicas de dispersion de luz laser,
Agregados coloidales; fractales,
bl Fundamentos de Organtzacion y Gestion de 6 a5 15 La empresa y sus Tormas. Andlisis de las dreas funcionales: organizacién, Organizacion de Empresas
Empresas finanzas y marketing. Disefio organizativo v sistemsas de infermacion
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UNIVERSIDAD| DE ALMERIA ]

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL TITULO DE

[

INGENIERG DE MATERIALES

3, MATERIAS OPTATIVAS
Ciclo Denominacion Crédites-znuales Breve descripcién del contenide Vinculacién a areas de
Totales Teéricos Practicos conochmiento
z Instalaciones Electricas Industriales on baja tensidn 6 4.5 15 Lineas cléctricas en baja tensidn subterrdneas y aéreas. Suministros en baja Ingenierfa Eléutrica
tension. Previsidn de cargas. instalacioncs en edificios industriales.
Reglamentacion,
2 Justrumentacién Elecironica en Ingenicria 6 4.5 13 Instrumentos clectrénicos de faboratorio. Componentes Elcctrénicos. Sensores ¥]Teenslogia Electréniea. Electronica
Transductores. Sistemas electrdnicos de medida
b3 Materiales Natrales, Cerdmicos v Compuestos & 4.5 13 Fabricacién, procesado y aplicaciones de: Materiales Naturales, Marmoles y Ciencias de los Materiales € Ingenieria
Quros; Materales cerbmicos y vidrios; Materiales compuestos de matriz Metalirgica
metélica, de matriz ceramica y de matriz polimera.
z Materiales de construceion 6 4.5 1.5 El yeso, La cal. El cemento. Ef acere. El hormigon. Introduccion 2 la Resistencialingenieria Agroforcstal
de Materiales de Construccién.
2 Metales y compuestos metdlicos de interés [} 4.8 15 Morteros y otros materiales de construccion. Aleaciones metdlicus. Pigmeatos  |[Quimica Inorginica, Ciencias de fos
industrial netalicos. Metales de aplicacion en Ja industria noclear. materiales e Ingenieria metalirgica.
2 Propicdades Fisicas del cristal liquido y sus 45 3 15 Bt cristal liguido. Fases termedingmicas. Propicdad dticas y dindmicas de  |Fisica Aplicada
aplicaciones la fase nematica. Defectos v texturas, La fase colesterina. Introduccidn a la fase
esméctica. Termoraetria basada en fases colesterinas. Dispersiones de cristal
liguido: BDLC, Las pantallas LCD. Otros displays basados en cristal liqwido.
2 Prateccion contra la corrosion 4% 3 1.5 Termodindmica y electroquimica de la corrosion. Proteccion catodica. Quimica Fisica
Prateccton anddica. Inhibidores de 1a corrosion. Recubrimientos proteciores.
2 Quimica de supesficies 4.5 3 1,3 Caracterizacion superficial. Adsorcion fisica. Adsorcion quimica. Catalisis Quimica Inorganica. Ciencias de los
heterogénea. raateriales € lpgenieria metaldrgica,
Quimica Fisica.
2 Quimica del estado solido [ 4.5 [ Aplicacion de las téenicas de diffaceion, microscopia, cspectroscopia y andfisis {Quimnica Inorganica
térmice al estudio de tos solidos inorganicos. Defectos eristalinos, compuestos
no ostequiométricns y disoluciones sélidas.
2 Quimica Fisica de Polimeros 7.5 4.5 3 Termodindmica de las disoluciones de polimeros sintéticos. Solubilidad. Quimica Fisica
Fraccionamicnto de pesos moleculares,
2 Quimica Industrial 9 G 3 Aprovechamiento de materias primas. Aundlisis y disefto de los procesos de Ingenieria Quimica, Toxicologiay
fabricacidn. Seguridad ¢ Higiens Industriafcs y su reglamentacion, Legistacion Sanitaria
ANEXO 2-A  Contenido del plan de estudios UNIVERSIDAD| DE ALMERIA
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL TITULO DE
[ INGENIERO DE MATERIALES
3, MATERIAS OPTATIVAS
Ciele Denominacitn Créditos-anuales Breve deseripeifn del contenido Vincalacién a dreas de
Totales Tedricos Priacticos conocintiento
2 Tecnofogla de Maquinas [ 4.5 1,5 Maguinagia para la extraccios, ransporte ¥ manipulacion de rocas. Equipes paralingenieria Mecénica
¢l corte y pulide. Maquinaria para la trituracion, molienda y clasificacion de
rocas y minerales. Equipos accesorios y auxiliates,
2 Tecnologin det Medio Ambiente 6 4.5 L5 Contaminacion ambiental; medida, correceion y reglamentacion. Evaluacién de JEcologia, Ingenieria Quimica, Tecnclogia
impacte ambigntal. del Medio Ambiente
2 Termodindmica de los Procesos Inoversibles 6 43 1,5 Balance de entropia. Relaciones de Onsanger. Estados estacionarios de no- Fisica Aplicada

cquilibrio. Procesos acoplades: cloetrocinéticos. termoeléctricos y
termodifusion. Reaceiones quimicas acopladas.
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TITULO DE INGENIERQ TECNICO AERONAUTICO

Quienes estando en posesion del titulo de Ingenieria Técnica Aerondutico especialidad en Equipos y Materiales Aeroespaciales cursen, de no haberlo hecho
antes, {B.G.E. 28/9/95)

Complemente: Asignatura/s de la UAL donde puede cursarse!
> Fundamentos Quimicos r Quimica Cuantica (Tituloe de Licenciado en Quimica). 6 créditos.

TITULO DE LICENCIADO EN QUIMICA

Habiendo superado ¢l primer ciclo det titulo de Liceneiado en Quimica, cursen de no haberlo hecho antes, (B.OLE. 28/9/95)

Complemento: Asignatura/s de Ia UAL donde puede cursarse:
P Fundamentos de Ciencia de los Materiales - Ciengia de los Materiales (Titulo de Licenciado en Quimica), 6 eréditos,
e Flasticidad y Resistencia de Materiales P Materiales en Ingenieria Quimica (Thulo de Ingeniero Quimico). 6 créditos.

TiTULO DE LICENCIADO EN FISICA

Habiendo superado ¢! primer ciclo del titulo de Licenciado en Fisica, cursen de no haberlo hecho antes, (B.O.E. 28/9/95)

Complemento: Asignatural/s de Ja UAL donde puede cursarse:
r Fundamentos de Ciencia de los Materiales > Ciencia de fos Materiales (Titulo de Licenciado en Quimica). 6 créditos.
” Elasticidad ¥ Resistencia de Materiales rd Materiales en Ingenieria Quimica (Titelo de Ingeniero Quimico). & créditos.

TITULO DE INGENIERO QUIMICO

Habiendo superade ¢l primer cicle del titulo de Ingenieria Quimica, cursen de no haberlo hecho anies, (B.O.E. 28/9/95)

Complemento: Asignatura/s de la UAL donde puede cursarse:
> Fundamentos de Ciencia de los Materiales > Ciencia de fos Materiales (Titulo de Licenciado en Quimica}, 6 créditos.
-~ Filasticidad y Resistencia de Materiales - Materiales en Ingenieria Quimica {Titule de Ingeniere Quimico). 6 créditos,

TITULO DE INGENIERO TECNICO INBUSTRIAL

(Quiznes estando en posesion del titulo de Ingenieria Téonica industrial, especialidad en Quimica Industrial o especialidad Textil, curgen de no haberlo hecho
antes, {B.O.E. 28/9/493)

[Complentento: Asignatura/s de 1a LAL donde puede cursarse:
» Fundamentos de Ciencia de los Materiales Pl Ciencia de los Materiales (Titulo de Licenciade en Quimica). 6 créditos.
e Elasticidad y Resistencia de Materiales e Materiaies en Ingenierfa Quimice (Titelo de Ingeniero Quimico). 6 créditos.

TITULO DE INGENIERO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS

Quienes estando en posesion del tituto d¢ Ingenieria Téenica de Obras Publicas, especialidad en Construcciones Civiles o especialidad en Hidralogia, cursen de
no haberlo hecho antes, (B.OLE. 28/8/05)

Complemento: Asignatura/s de Ia UAL donde puede cursarse:

» Fundamentos de Quimica e Quimica Cuantica (Titwlo de Licenciado en Quimics) 6 créditos.

- Fundanientos de Ciencia de los Materiales ¥ Clencia de los Materiales (Titulo de Licenciado en Quimica). 6 créditos.

- lilasticidad y Resistencia de Materiales » Materiales en Ingenieria Quimica (Titulo de Ingeniero Quimico). § créditos.

TITULO DE INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

Quienes estando en posesion del tituto de Ingenieria Técnico Industrial, especialidad en Electrénica Industrial o especialidad en Eleetricidad, cursen de no
haberlo hecho antes, (B.G.E. 28/5/93)

Complemento: Asignatura/s de 1a UAL donde puede cursarse:

- Fundamentos de Quimicas s Quintica Cuantica {Titulo de¢ Licenciado en Quimica) 6 créditos,

s Fundamentos de Ciencia de los Materiales > Ciencia de {os Materiales (Titule de Licenciade en Quimica). 6 créditos,

- Elasticidad v Resistencia de Materiales » Materiales en Ingenieria Quimica (Titule de Ingeniero Quimico). 6 créditos.

FITULO DE INGENIERO TECNICO DE TELECOMUNICACION

Quienes estando en posesion del titulo de Engenieria Técnica de Telecomunicacion, especialidad en Sistemnas Electronicos, cursen de no haberlo hecho antes,
(B.O.E 28/9/953

Complementa: Asignatura/s d¢e Ia UAL donde prede cursarse:

- Fundamentos de Quimica 7 Quimica Cudntica (Tiulo de Licenciado en Quimica) 6 créditos.

- Fundamentos de Ciencia de los Materiates > Ciencias de los Materiales (Titalo de Liceneiado en Quimica). 6 créditos.

- Elasticidad y Resistencia de Materiales »  Materiales en Ingenieria Quimica (Titulo de Ingeniero Quimico). 6 eréditos.

TITULO DE ARQUITECTO TECNICO

Quienes estando en posesion del titule de Arquitecte Téenico cursen, de no haberls hecho antes (B.G.E. 19/7/02)

Complemento: Asignatura/s de la UAL donde puede cursarse:
- Fundamentos de Ciencia de los Materiates »  Ciencia de Jos Materiales (Tiulo de Licenciado en Quimica). 6 créditos
- Fundamentos de Quimica - Quimica Cuantica Titulo de Licenciado en Quimica). 6 créditos.

FITULO DE INGENIERO TECNICO EN DISERO INDUSTRIAL

Quicnes esiando en posesion del titula de Ingenicro Técnieo en Disefio Industrial cursen, de no haberlo hecho antes (B.O.E. 19/7/02)

Complemento: Asignatura/s de Ja UAL donde puede cursarses
- Fundamentos de Quimice > Quimica Cagntica (Tinle de Licenciado en Quimica) 6 créditos.
e Elasticidad y Resistencia de Materiales » Materiales en Ingenieria Quimica {Titulo de Ingeniero Quimico), 6 créditos.

Los complementos de formacién para acceder a un segunde ciclo que hayan sido superados por el estudiante en eualguier universidad, seran
reconocidos académicamente por la Universidad de Almeris, de acuerda con lo establecido en of Real Decreto 6972000,



